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(57) Предоставлены подложка матрицы и жидкокристаллическая панель отображения. Благодаря
расположению линий развертки на втором металлическом слое в подложке матрицы ширина
канала тонкопленочного транзистора не связана с шириной линии развертки, поэтому ширину
линии развертки можно увеличить, чтобы уменьшить сопротивление линии развертки. Кроме того,
импеданс второго металлического слоя сравнительно мал, поэтому импеданс линии развертки
можно уменьшить. Кроме того, ширина канала тонкопленочного транзистора сравнительно мала,
что повышает эффективность зарядки подложки матрицы и сокращает разницу искажений
сигналов развертки.
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